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Hersteller Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W SM6
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Teilstatus Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) 50V

Transistor-Typ 2 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier DeviceGehause M6
see S
' Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm) g
Widerstand - Base (R1) (Ohm) 2

Strom - Kollektor (Ic) (max)

RN2608(TE85L,F) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN2608(TES85L,F)-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online,
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